TRANZYSTORY n-p-n
BCP627 i BCP628

Tranzystory krzemowe epiplanarne malej mocy malej
czestotliwosci. T

S3 przeznaczone do zastosowan uniwersalnych w ukladach
automatyki i aparaturze radiowo-odbiorczej oraz w ukla-
dach stopni wejéciowych i sterujgcych matej czestotli-
wosci.
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Tranzystor w obudowie plastykowej TO92(CE35)
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DANE TECHNICZNE

Wartosci dopuszezalne parametréow eksploatacyjnych

Typ BCP627 BCP628
Napiecie kolektor-baza Ucgo. 45 20 v
Napiecie kolektor-

-emiter Ucko 45 20 v
Napiecie emiter-baza  Ugso 5 5 v
Prad kolektora Ic 50 50 mA
Prad szezytowy ' :

kolektora Icm 200 200 mA
Prad bazy Ip 5 5 mA
Temperatura zlgcza t, 398 K (125°C)

Zakres temperatury

skladowania tstg 248...358 K (—25...1+85°C)
Moc tracona w kolek-

torze

pPrzy tamo = 298K

{25°C) Pc 220 220 mW

Paramefry termiczne

Rezystancja termiczna
zlgcze-otoczenie Rinyg-ap K454 <454 K/W

TRANZYSTOR BCP827

Parametry statyczne

przy toms = 298K

(25°C)
Prad zerowy kolek-

tora

przy Ig =0,

UCB =45V ICBo
Napiecie przebicia

kolektor-emiter

przy Ic = 2mA UsrycEo
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy Ie =10pA  UpreEes
Napiecie nasycenia

kolektor-emiter

przy Ic =10mA,

Iz =0,5mA Uckgsat
Wspb6lczynnik

wzmocnienia pra-

dowego*

przy Ic = 100 pA,

UCE =5V hzm kLA
kl. B
kLC

Parametry dynamiczne

przy tamo = 298K

(25°C)
Wspbiczynnik szu-

moéw

przy Ic = 0,2mA,

Ucg=5V,

f =1kHz,

Ry, = 2KkQ,

Af = 200 Hz F
Czestotliwosé gra-

niczna

przy Ic = 10maA,

Ucg=5V,

f =100 MHz fr
Pojemno§¢ zlgcza

kolektora

przy Ucs =10V,

f=1MHz Ce
Impedancja wejScio-

wa

przy Ic = 2mA,

Ucg=5V,

f=1kHz hye kLA

kl.B
kKl.C

* Podzialu na klasy dokonuje sie¢ na
w zamoéwieniu.
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Warto§é malosygna- Parametry dynamiczne
towa wspélezyn-
nika wzmocnienia przy temn = 208 K
pradowego N WA 100 200 240 (25°C) min. typ.  maks.
przy Ic = 2mA, 21¢ . — . . .
Ucs =57, KLB 210 380 450 — Wffgifzynmk szu
f=1kHz kl.C 400 600 900 — przy Ic = 0.2 mA.
UCE =35 V’
TRANZYSTOR BCP628 f =1 kHz,
R, = 2k0,
Parametry statyczne Af = 200Hz F — 6,5 10 dB
DIrzy tems = 208K Cze§tot1iwoéé gra-
(25°C) min, typ.  maks. niczna
Prad zerowy kolek- . przy Ic =10 mA,
tora . Uee =5V,
przy Ig = 0, f =100 MHz fr 150 400 —  MHz
Ucg=20V Icmy —_ 0,8 30 nA Pojemnoéé ztacza
Napiecie przebicia kolektora
kolektor-emiter przy Ucg =10V,
przy Ic = 2mA UsrycEo 20 55 —_ v f == 1MHz Cc — 2 6 pF
Napigcie przebicia - Impedancja wejécio-
emiter-baza i wa
przy I =10 p,A U(BR)EBQ 5 7,5 —_ v przy Ic = 2mA,
Napiecie nasycenia Ucg=5V,
kolektor-emiter : f=1kHz hpne kLA 16 3 - 35 kQ
przy Ic = 10 mA, kl.B 27 6 7,0 kQ
Is =05mA U cpsat — 009 025 V klL.C 50 9 15 kQ
Wspblezynnik Warto&é matosygna-
wzmocnienia pra- towa wspblezyn-
dowego* nika wzmocnienia
przy Ic = 100 pA, pradowego
Ucg=5V hesg kI A 50 100 —_ — przy Ic = 2mA
kLB 80 160 — — Uce =5V ’
kL.C 150 360 — @ — f=1kHz hae kLA 100 200 240 —
* Podzialu na klasy dokonuje sie na zyczenie odbiorcy okreSlone kLB 210 380 450 -
w zaméwieniu. k1.C 400 600 900 ~—
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Charakterystyka przej§ciowa Is = f (Uprg) Zaleznosé napiecia nasycenia Ucgpsst 0d pradu ko-

lektora Ucgsat = f (Ic)
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Zalezno$é napiecia nasycenia Upgsae 0d pradu ko-
lektora Upgsat = f (Ic)

11 Elementy péiprzewodnikowe .
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Zalezno§é czestotliwodei granicznej od pradu kolek-
tora fr = f (Ic); Uck — parametr

NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
POLPRZEWODNIKOW ,,TEWA”

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431
Teleks: 813219
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